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BJT Straumstyrdur FET Spennustyrour

(Control current)

(Control voltage)

lg styrir .

Ugs styrir |,
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BJT — FET (samanburdur)
BT JFET

Straumstyrdur Spennustyrdur

Bipolar (baedi holur og elektrédur) Unipolar, notar bara elektrodur

A audvelt med ad aflfeda adra ihluti Ekki g6dur ad til ad faeda adra ihluti
(good fanout) (poor fanout)

Notar mikla orku, orkufrekur Notar litla orku

Godur linuleiki i moégnun Ekki gédur linuleiki i mégnun,

(pinch off region) kyrkispenna
Fer mikid efni i framleidslu (kisill) Getur unnid a miklum hrada, hradvirkur
Litil bjogun, (low noise)
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Merkid vid alla rétta moguleika: BJT transistor. ..

er straumstyrour

er spennustyrour

notar litla orku

notar mikla orku

hefur gédan linuleika i mégnun
hefur ekki gédan linleika i mégnun
a audvelt med ad aflfaeda adra ihluti
er ekki godur til ad aflfaeda adra ihluti
getur unnid a mjog miklum hrada
hefur litla bjogun

er bipolar

er unipolar

hefur hFE gildi fyrir mégnun
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Merkid vid alla rétta moguleika: FET transistor. ..

source

er straumstyrour

er spennustyrour

notar litla orku

nota mikla orku

hefur gédan linuleika i mégnun
hefur ekki gédan linleika i mégnun
a audvelt med ad aflfaeda adra ihluti
er ekki godur til ad aflfaeda adra ihluti
getur unnid a mjog miklum hrada
hefur litla bjogun

er bipolar

er unipolar

hefur hFE gildi fyrir mégnun
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P- og N-efni , forspenna/bakspenna

Forspennt didda leidir

+ a P efninu
+a annodu

>| -a N efninu

- a katéou

Bakspennt dioda myndar

hindrunarsvaedi

(depletion layer)
|

...........

........................

............................

-a P efninu D‘ +a N efninu

- a annédu + a katédu

Munum: ef vid setjum - a P og + a2 N pa myndast hindrunarsvaedi
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Teiknid inn N og P |6g pessarar diodu midad vid ad hun sé forspennt

Forspennt didda
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Teiknid inn N og P l6g pessarar diodu midad vid ad hun sé bakspennt

Bakspennt dioda
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P stong og N stong i FET

P-ras
P - channel

N- ras
N - channel
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Vid erum ad vinna med pessa virknii FET transistorum

Munum: ef vid setjum -a P og + 8 N pba myndast hindrunarsvaedi
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Skaut FETA G-D-S D

Drain
Svelgur

Gate =P i
Gatt

> 3
Source
Lind

Gate - Drain - Source
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Merkid inn a skaut FET-inn og hvernig a ad tengja + og - inn 4 hann pannig ad myndist hindrunarsveaedi

Lesson: FET-ar grunnur 16/21 /__/_T/I'WQG(DOC'




Lesson: FET-ar grunnur 17/21 /__/_T/I'WQGFDOU




d myndist hindrunarsveedi

ig a

hann pann

yé

ig aad tengja+og-inna

hvern

kaut FET-inn og

innas

Merki

FET-ar grunnur
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Geroir af FET-um o

* JFET — Junction Field Effect Transistor
* Depletion / Hindrunarvirkni P- og N-Channel

* MOSFET — Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

* D-MOSFET - .
* Depletion Mode MOSFET (Hindrun) N- og P-type "r@f}};h&
t}@rd;}
* E- MOSFET —

« Enhancement Mode MOSFET (Orvun) N- og P-type

* Depletion er kallad teemingarsvaedi i RTM bodk
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Fill in the Blanks
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E-MOSFET D-MOSFET JFET

MOSFET

- Junction Field Effect Transistor
Depletion / Hindrunarvirkni P- og N-Channel

- Metal Oxide Semiconductor Field Effect

Transistor

Depletion Mode MOSFET (Hindrun) N- og P-type

Enhancement Mode MOSFET (Orvun) N- og P-type
Depletion er kallad | RTM bok
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